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(54) In einem Gehause angeordnete elektrische Schaltungsanordnung 



(57) Zum Schutz der in einem Gehause angeordne- 
ten elektrischen HF-Schaltungen, welche bei Frequen- 
zen von > 1 GHz bis 100 GHz betrieben werden, gegen 
innere elektromagnetische Storstrahlungen ist, die Ge- 
samtschaltung (1) mit je einer groBflachigen elektrische 
Schwingungen absorbierenden Schicht (3, 4) auf bei- 
den Seiten versehen. 

Unterhalb des Schattungstragers (1 ) ist die Schicht 
(4) aus einem elektrische Schwingungen absorbieren- 



den Werkstoff angeordnet, z.B. Silizium mit mittlerer 
Leitfahigkeit. 

Der Schaltungstrager (1) mil den Bauelementen (5) ist 
mit einem dielektrischen Werkstoff vergossen, z.B. Sili- 
kon-Vergu3masse Oder Epoxydharz. Oberhalb des ver- 
gossenen Schattungstragers (1, 2) ist die Schicht (3) 
aus einer elektrische Schwingungen absorbierenden 
Vergu3masse, wie mit Eisenpulver gefulltes Silikon, an- 
geordnet. 
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Die Anmeldung betrifft eine in einem Gehause an- 
geordnete elektrische Schaltungsanordnung, beste- 
hend aus einem Schaltungstrager mit darauf angeord- 
neten Bauelementen. 

Wenn die Schaltungsanordnung mit Frequenzen 
uber 1 GHz und sogar bis uber 100 GHz arbeitet, be- 
steht die Gefahr, daB unerwunschte innere elektroma- 
gnetische Wellen erzeugt werden, welche die zuverlas- 
sige Funktion von benachbarten Schaltungsteilen sto- 
ren konnen. 

Um diese nachteiligen gegenseitigen Storungen der be- 
nachbarten Schaltungsstuf en zu verhindern, sind diese 
jeweils voneinander getrennt in kleineren Gehausen an- 
geordnet worden. Durch diese MaBnahme sind die be- 
nachbarten Schaltungsstuten zwar wirkungsvol! gegen- 
einander abgeschirmt, sie 1st aber auch mit einem nicht 
erheblichen Aufwand verbunden. In dem die gesamte 
Schatitungsanordnung aufnehmenden aus Metatl be- 
stehenden Gehause sind weitere kleinere Gehause an- 
zuordnen, welches auBer den dafur aufzuwendenden 
Kosten auch zu einem hdheren Platzbedarf fuhrt Au- 
Berdem erfordert diese Technik eine groBere Anzahl 
von Signalubergangen und Verbindungsstellen. 

Das der Erfindung zugrunde liegende technische 
Problem besteht deshalb darin, die aus elektrischer 
Schaltungsanordnung mit Gehause bestehende Anord- 
nung in der Weise zu gestalten, daB die Einzelabschir- 
mung einer Mehrzahl von Stufen uberflussig ist. 
Dieses technische Problem ist erfindungsgemaB da- 
durch gelost, daB der Schaltungstrager auf wenigstens 
einer Seite mit einer groBflachigen, elektromagnetische 
Wellen absorbierenden Schicht versehen ist. 
Durch diese MaBnahme wird das Entstehen von Hohl- 
raumresonanzen im Gehause und die Ausbreitung pa- 
rasitarer Wellen in der Schaltung, welche zu Storungen 
der Schaltungsfunktion fuhren, verhindert. AuBerdem 
ist der notwendige Aufwand an Bauteilen und Raumbe- 
darf ge ringer. 

Vorteilhafte Einzelheiten der Erfindung sind in den 
Anspruchen 2 bis 4 enthalten, welche nachstehend an- 
hand eines in der Figur gezeigten Ausfuhrungsbeispie- 
les erlautert ist. 

In der Figur ist das Gehause 6 mit dem darin ange- 
ordneten Schaltungstrager 1 zu erkennen, auf dem bei- 
spielhaft einige Bauelemente 5 angeordnet sind. Der 
Schaltungstrager 1 ist mit einem dielektrischen Werk- 
stoff, beispielsweise einer Silikon-VerguBmasse Oder 
einem Epoxyharz vergossen, wodurch die Schicht 2 
entstanden ist Oberhalb des vergossenen Schaltungs- 
tragers 1 ist die Schicht 3 aus einem elektromagneti- 
sche Wellen absorbierenden Werkstoff, wie ein mit Ei- 
senpulver oder Kohienstoff gefulltes Silikon Oder Epo- 
xydharz, angeordnet. Unterhalb des Schaltungstragers 
1 kann eine weitere Schicht 4 aus einem elektromagne- 
tische Wellen absorbierenden Werkstoff, wie Silizium 
mittierer Leitfahigkeit angeordnet sein. Die Leitfahigkeit 
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1. In einem Gehause (6) angeordnete elektrische 
Schaltungsanordnung, bestehend aus einem 
Schaltungstrager (1 ) mit darauf angeordneten Bau- 
elementen (5), 
10 dadurch gekennzeichnet, daB 

der Schaltungstrager auf wenigstens einer Seite mit 
einer groBflachigen, elektromagnetische Wellen 
absorbierenden Schicht (3, 4) versehen ist 

is 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daB die die elektroma- 
gnetischen Wellen absorbierende Schicht (4) aus 
Silizium mittierer Leitfahigkeit besteht. 

20 3. Schaltungsanordnung nach den Anspruchen 1 und 
2, 

dadurch gekennzeichnet, daB die die elektroma- 
gnetischen Wellen absorbierende Schicht (3) aus 
einem Werkstoff, wie mit Eisenpulver oder Kohlen- 
2S stoff gefulltem Silikon oder Epoxydharz besteht. 

4. Schaltungsanordnung nach den Anspruchen 1 bis 
3, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Schaltungstra- 
30 ger (1) mit einem dielektrischen Werkstoff, wie Sili- 
kon-VerguBmasse oder Epoxydharz, ganz oder 
teilweise vergossen ist. 



2 



